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n-tipli CulnsSg monokristallarinin elektrik miigavimati va Holl amsal; 80 K
- 500 K temperatur diapazonunda 6lgilmisdir. 0 K-ds gadagan olunmug
zonanin eninin 1,4 eV oldugu miiayyan edilmisdir. 0,017 eV va kegirici zonadan
asagida 0,09 eV-da donor saviyysleri miiayyan edilmigdir. Yiriklik akustik,
optik fononlardan va ionlagsmis asqarlardan sapilms ils izah olunur.

Ugqat kristal olan CulngSg — in elektrik, optik va struktur xiisusiyystlari
fotovoltaik tatbiq li¢iin tadqiq edilmisdir. Kubik gafes qurulusuna malikdir va
gafes sabiti a = 10,685 A-dir. O, valentliyi pozulmug nizamsiz spinel qurulusa
malikdir va imumi diisturla agagidaki kimi yazila bilar:

(Cuttin*3),(In$3),552

CulngSg kristalinin qadagan olunmus zonasinin eninin 300 K - da toxminan
1.3 eV oldugu miiayysn edilmisdir. Bu igin maqgsadi kristalda lokal saviyyaslarin
enerjisi ils qadagan olunmus zolagn eni haqqinda imumi malumat slds etmak
ligiin CulngSg kristalinin elektrik xassalarini 6yronmakdir.

Qeyd edak ki, CulnsSg monokristali tarkibs uygun maddslerin ampulaya
yerlagdirilarak aridilmasi yolu ils alinmigdir.

Tacriibs otaq temperaturunda CulnsSg kristalinin elektrik miiqavimati p va
Holl amsal R, qiymatlarinin monokristalin mixtslif hissalarindan kasilmis
miixtalif niimunalerde mivafig olarag 1073 — 10* Om~1sm~! va 10-! —
108 sm3/C intervahnda dayisdiyini gosterir. Miayyan edilmigdir ki,
monokristal niimunanin alindig srintilards kiikiirdiin miqdarinin artmasi ila
elektrik miigavimati ve Holl smsalinin giymsti artmisdir. Qeyd edak ki, Ry
sabiti biitiin nimunalar liglin manfidir. Monokristaldan hazirlanmig niimunalsr
tigiin Holl ayrilerindan donor saviyyslarinin aktivlosms enerjilori miivafiq
olarag 0.017 eV va 0.09 eV olaraq miiayyan edilmigdir. 0.017 eV qiymati
hidrogen modeli ti¢iin Holl dl¢iilmalsrindan miiayyan edilmis effektiv kiitla
(m* = 0.20) dayarindan va tutumun 6l¢iilmasi ilo miiayysn edilmis statik nisbi
dielektrik sabiti (¢ = 14.3) daysrindan istifads etmakls hesablanmig qiymata
yaxindir.
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m*

Ep—13.6 ’—:22 = 0013 eV
S

CulngSg monokristalinda stexiometriyadan kanarlagma deracasi ils elektrik

miiqavimatinin ve Holl smsalinin genis dayismalari miisahidas edilmigdir.
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